‘+hA" HEFEFEMRHKSGT MOSFETSITIVRTRFRN R BV S BEMEIIRE— "+I0R" AREEH

“+hA" HAAREFERKSGT
MOSFETs{TIVRIRTRN A R kAR REHI IR E—B “+HHA" &R

wRERN

“+OR" HEFESEZMAVRES. SUF— T EFEIErE M EAEEERRMS
FVIHERFIHE. B EFaEFHENS— LE. PEHANFTRKENR | KEEME
MNUESE |, REFMHRAZN , H—EPAREIGFHROTIEM . SRS E— M IE , PEARRARL
TEEHEIBE , TSRS EHERIAREN. "THR" MR BEFRBREREMRRS
% SMEEEFMUISHHREAEITET  EEESNoTEHELREE T BERA. RE "+

A" Mk BirseriEn B RET | (BEIF—LHkaaRE.

"+IOR" HAE , FENGDPREREE EF | IBREEANKL , (ERMAFIRE. 2023FERES~VE
1260582{Z7T , th20226F1815.2%, 2024FRI=FEENLEF~EYE49746127T , IHWAZMIEIHTE , @
EiEi<4.8%, £ "+IUR" B8 , PFEESFEEATRRMK | RS WASHEAT XS E BRI
RS, "Thh" AN EEERERSFIMESRENIL  IBEZFEEEEE |, RERHRE
#ee] , LUREH AR A RSB, BILiZAKIRISE , SiEsFEneERiRHSE MHER

RIBRiGIE.

SPEZRAEIS AT ZEMAR SGT MOSFETSITUHKERIRERIE , D EMKSGT

MOSFETsfTLEE K. a8, SERE. FREEEN. FmMEINERSSTENNS |, Bk, ™5,
. AFPSZEESIENEERER  AZFRERENENRSGT

MOSFETs{TU TR S | IAE WA EEE B RN T B ERIRSGT

MOSFETs{Tl , REUSEMNMETIRENS |, HIBLENK  ReEEEEEh. EMRSGT
MOSFETs{TREEMNEEMMKSGT MOSFETSITIHZEZ A , IIEMKSGT

MOSFETS{TU SZFMBEXERHITERORE. AR, 2 iIMEIEATE. SREGEER | RHERME

ItRPERERESHEIRAT £EF—ErIE % 400-886-7071 www.51baogao.cn



‘+hA" HEFEFEMRHKSGT MOSFETSITIVRTRFRN R BV S BEMEIIRE— "+I0R" AREEH

BRENRE | REMRSGT

MOSFETsITUHR RRREBFIEENREFIAIARIEIRS. LAFASERRSGT
MOSFETS{TALHBERSINRNEERS , EEFEMRSGT

MOSFETsITU AR AEIEAIRRIATR. ZEMRSGT

MOSFETs{TA AR SIS SMERSS | BRI THSITWSRSEHARNR. EEDmIE.
HIER R SRR R RS AR S5 RER.

K ERPESFNER NEFUMARRIERERIARARBIEZRHZEN | SEERGEIE.

pall

BUFER IR mNSFTIRETE | AXNSAATRERFE TRNGIRAEM L, BEEXTHHR
NTH, BEeiREEEMmA, MRESE T "tHUR" LEREFSHRRRERH. U REIIRSE
TrEs. T T ERRSGT

MOSFETs{T LRI RN RS FA TR R T [A ; FUF R TEMMKSGT

MOSFETs "+HA" BAAMKIBTAGE. MYASHIENSE  &a , SFEMKSGT

MOSFETsfTl "+RH" BEHSETIE. REXG. REREEHT T HRIREDHT.

MNEEBAILURTERESH “NEA" BigHR.

REER

(B—8%5 . "+THA" #EE]
F—F "1tHR" MYERHAR

F—1 "TEA" MEIRYN\KER

—. RESFMMSNEEFBEXEER

BRI RN

TRNMEANFF B

=

. AR REESRIF

h. SRRXSAIFEARE

ItRPESFTEREIERAE £ER—&E/IE4% 400-886-7071 www.51baogao.cn



‘+hA" HEFEFEMRHKSGT MOSFETSITIVRTRFRN R BV S BEMEIIRE— "+I0R" AREEH

N BEXHUSREEST
t. AHIRSIRERE
I\, BB ESERERRE
= "ThR" RIEIECRER
—. "THRA" KFkFIRRERRE

~. PEXEZFASEREARSSE

"+HR" BMEFTBHRR
N, "thA" HRINEREAR
h. "thE" ExRFMSRKIBTHIREHAR
= "ThRE" MERRESSMKEN
—. XTHEEREF It KRS TR hFRLEIEN
—. "tHRh" eSS RN ERIES
SBIUP hiE - thRR" MKINGEARES
—. PRESIIR “+hR" MLIERY
—. "tHRh" HEBEEEENX
=. "tHAA" AHEBSH
N, "+hAE" RYNERSHER
F-EER "HHR" MRIHATRERE
B "THUR" RYARER
—. BFARRBE
—. PEHEFFHAR

=, "tHR" LRRERR

ItRPERERESHEIRAT £EF—ErIE % 400-886-7071 www.51baogao.cn



‘+hA" HEFEFEMRHKSGT MOSFETSITIVRTRFRN R BV S BEMEIIRE— "+I0R" AREEH

/Y. FETHAREMLIFIES &

W "thRh" MHRRERGEAR
—. "THEA" MREAEMKSGT MOSFETsiTL R
Z. "THEA" SXEAEMRSGT MOSFETsiTL R RIS
=. 2025FFEMRKSGT MOSFETsITI R ERAME ST
(=885 : TR RER]
BE=E BEFpestiBBINZEMSGT MOSFETsiTILE RIMEDIRF
F—T BERMMEDHT
—. TBEREESHT
—. 1TAABRREBERIE
1, T ERIRE
2. 1TUEEGE
3. (T ESBCRRIE
=, TBXRBER AL
M. BERMEX T A ER RN

T BEENR D
—. FEgdpEEDHT
—. TERZESEWRR
=. PEHEORREIZE
M. FEREESREIEE
h. FEERBASZHIER

7N BT RIS ST

ItRPERERESHEIRAT £EF—ErIE % 400-886-7071 www.51baogao.cn



‘+hA" HEFEFEMRHKSGT MOSFETSITIVRTRFRN R BV S BEMEIIRE— "+I0R" AREEH

=T HSWEDHT
—. HEWBEDHT
1. AOER
2, BRIE
. TER" BCRHSIRERE
=. HEWEH T ERRERN
SIUTS FAREDHT
—. FHIRKRSGT MOSFETsHA L BHER

—. FEHRSGT MOSFETSIAAIRAER

. ZEHIRSGT MOSFETsEERAME
0. T AR EE DT
A. FHIRSGT MOSFETSHAR AR RHIS/N
FNE “+HNA" EHLAREMHRSGT MOSFETsITIHETIIR 3
F—1 TR SRENHKSGT MOSFETSITIL A RIRT ST
—. 2025F2IREMMKSGT MOSFETsI T A RIS
Z. 2025FLEREMPLSGT MOSFETsITL XIFHES
=. 2BREMPRSGT MOSFETsITILR TR
9. SEREMRSGT MOSFETs{Tl B IFA
T TR PEFEMRSGT MOSFETsIT R BIRRSHT
—. EFEMLSGT MOSFETsIT & EMER
—. FEFEMHKSGT MOSFETsITIl A S WML

=. PEEMRRSGT MOSFETsITIL A RIS RO T

ItRPERERESHEIRAT £EF—ErIE % 400-886-7071 www.51baogao.cn



‘+hA" HEFEFEMRHKSGT MOSFETSITIVRTRFRN R BV S BEMEIIRE— "+I0R" AREEH

P9, FEEMHKSGT MOSFETsITBRME ST
=% "+IUR" FHHSGT MOSFETsITAL R IR
—. FEEMRSGT MOSFETsITALATFESHT
—. FEEMRSGT MOSFETsITIL R EIIRDHT
=. PEEMRSGT MOSFETsTIZE TBER DT
(=35 : TIERER]
BRE “HNA" BHHIEMRSGT MOSFETsITILRIFIERARS
FE—15 X
1. KIEBEDHT
2, HIHHEER
3. RigRERE
15 R
1, XEBERSHT
2, TipitHEEE
3. XiKRERE
=15 HErhiX
1. KBRS
2, TIHREER
3. RiFRERE
SEIUTS AEgX
1. XIHBERDHT

2, HiHHFERER

ItRPERERESHEIRAT £EF—ErIE % 400-886-7071 www.51baogao.cn



‘+hA" HEFEFEMRHKSGT MOSFETSITIVRTRFRN R BV S BEMEIIRE— "+I0R" AREEH

3. KiARRE

FEhT AREitX

1. XEBERDHT

2. TiIHHFEEE

3. RiRERSE

7N ARt

1. XIHBERDHT

2, TpftHREEE

3. RiRERE

Bt Rt

1. XIZBERDHT

2, TpitHEEE

3. RigRERE

EARE "+THOR" BHEEREKSGT MOSFETsITILRFHER ST
F—1 TR RSN DT

—. FHRSGT MOSFETsTT\ AREImiaTE R TR

. FENRSGT MOSFETs{FI I B AR O

. FHRSGT MOSFETsT VB 8H& BT

=

. ERSGT MOSFETs{FIV EERESHT
F. EHRSGT MOSFETs{Fl swot 4
T PEFEMRSGT MOSFETs1TI =& BF45A

—. EHIHKRSGT MOSFETsTI EEEHER

JErRBERE R STERAT 2ES IS4 400-886-7071 www.51baogao.cn



‘+hA" HEFEFEMRHKSGT MOSFETSITIVRTRFRN R BV S BEMEIIRE— "+I0R" AREEH

1. EEMLKSGT MOSFETsIT RIRT=H RS

2. ZEMRSGT MOSFETsAIR RS SR B S

3. FEMHKSGT MOSFETsTIZH ARSI FoHT

—. HEEMLKSGT MOSFETsITW =S HDHT

1. FEERHKSGT MOSFETsTTI S IR

2. FEEMRSGT MOSFETsRAliZE=SHIES

3. FHIRSGT MOSFETsiTI FERIZSE DT
=15 FEMRSGT MOSFETSI TV SERE B OHT

—. ERSERAERRSGT MOSFETSTES DT

. PEEMHKRSGT MOSFETsHARR DT

. EREEEHKSGT MOSFETs VN
I FEMRSGT MOSFETsTHIZESFRIROHT
—. 1T FRSRIRHAR
—. UNBEHESRRES
=, T ERERRE A
[SEMUERS : 1TILERAERS]
$£tE "+AA" FHESGT MOSFETsITIHMREMEI S K RS
FE—T FMRSGT MOSFETsITUHG R IET
—. EHRSGT MOSFETS{IEESEBEOHT

. FEHRSGT MOSFETs{TIEEE =154

. ZEMRSGT MOSFETs{TIVEARIBE RO

/g, ZEMRSGT MOSFETSITAlAF IR

ItRPERERESHEIRAT £EF—ErIE % 400-886-7071 www.51baogao.cn



‘+hA" HEFEFEMRHKSGT MOSFETSITIVRTRFRN R BV S BEMEIIRE— "+I0R" AREEH

15 2026-20305FFEMARSGT MOSFETSITIIARE NS
—. FEMRSGT MOSFETsFol4ER AN S
—. FMRSGT MOSFETsEmKIFHG AN S

=45 2026-2030FF ML SGT MOSFETS{TAG R R RBSE
—. BERXBERBEE
—. BARKBERREE
=, HRXBEREE
0. RMEFRENIXRE R FG5E
PBI\E "+HA" FMR/SGT MOSFETsITILEIS RaB RN
$E—T5 ZEHIRSGT MOSFETsT A FEIEAR R AR IR
—. "+ER" HHEEMRRSGT MOSFETsHIX BiR5hkiEin

—. "TR" HEERRSGT MOSFETsITUFER MR

"+I0R" BTERZERIZRSGT MOSFETsT\/ S B HHRIZE
35 2026-2030F M SGT MOSFETsTHiZ & RIS
—. 2026-2030FFEHRSGT MOSFETsHZEEE
. 2026-2030FFEMKSGT MOSFETsTIZ A RRISRE
=%5 2026-2030F ML SGT MOSFETsTHiz A& AT
—. 2026-2030FFMRSGT MOSFETsTIl & A TR
—. 2026-2030FFEMPKESGT MOSFET sl Atz aETmN

=. 2026-2030FFEMPKSGT MOSFETs{T 5z R E T

FhE "+ARA" MYESEMESGT MOSFETsiTILEIVEEAZTS D5

F—10 RIS ER

ItRPERERESHEIRAT £EF—ErIE % 400-886-7071 www.51baogao.cn



hal
£Z

>

.

h.

$B=

[E—

142]
=]

B
B
Bz
B
B

E% :

‘+hA" HEFEFEMRHKSGT MOSFETSITIVRTRFRN R BV S BEMEIIRE— "+I0R" AREEH

. AR AR RR AN ERAFE

. VBRI RS AR R AR

Tl RERS Frhs A FRAISZNE

. EIEEEZARLIIEE]

+HA" MRS SRR AR HE
5 FMSGT MOSFETsITL MV ERBSAIRI 5 IR 5
“+RA" ZEMHKSGT MOSFETsITIL I AR EES
+RE" EAOKESHE
+HER" RERIERIR S
WER +RA" AR R
+RA" MRIFEEI AL
T FMSGT MOSFETs{T AR AR SCHEZR IR T Tl i s
+HA" BT L AIAERE SO
"+ FHR" AR SIS SRR 2
+FHR" RS ERS 5
BF
EMPRSGT MOSFETsIT A 45 /EIHA
EMMRSGT MOSFETsITAl =L 5i4EHaE]
EMRSGT MOSFETSI T EEBEE—1
FrPE70E+=NAFMLI B
“+IOH" ZEMRSGT MOSFETsI Tl A R BFRsehliE

2023-2025F2EKEMMKSGT MOSFETsTTIATZHE

ItRPERERESHEIRAT £EF—ErIE % 400-886-7071 www.51baogao.cn



‘+hA" HEFEFEMRHKSGT MOSFETSITIVRTRFRN R BV S BEMEIIRE— "+I0R" AREEH

EIZ : 2023-2025FFEFEMHKSGT MOSFETsITIlA7#IE

B . FEFEMHKSGT MOSFETsTHIA &R ERELEL

B3 : 2023-2025F FHIRSGT MOSFETsT Il 4 Litb Rt EME S
B3 : 2023-2025FFHIRSGT MOSFETsT L #erhits Rt EI S
El% : 2023-20255FEMKSGT MOSFETs{T L AR IR (EEHE /S
B : 2023-20255EMKSGT MOSFETsIT IR (EEIE /S
B | 2023-2025FFMRSGT MOSFETsITU R LB RIS
B : 2023-2025FFMRSGT MOSFETsT I/ FaRat RIS
ElZ : 2023-2025FFHRSGT MOSFETs{T U PR Lt K MRS
EZ : 2020-2025F MR SGT MOSFETsITIMEN it

ElZ : 2023-2025FFHRSGT MOSFETsITALRIEDH

ElZ : 2020-2025FFHRSGT MOSFETs{TIEF= it

EZ : 2020-2025FFEMPKRSGT MOSFETsiTlk it

ElZ : 2023-2025FFHRSGT MOSFETs{Tl Fr ATV BSINER
ElZ : 2023-2025FFHRSGT MOSFETs{Tl Frs ATV S R AE R
%% : 2023-20255 M SGT MOSFETsfTIl_ErE A SRESwiT
EZ : 2023-2025FFHRSGT MOSFETs{Tl a5/ N EHE{REE DT

B3 : 2026-2030FEMEKESGT MOSFET s ATz

IBERE RREE |

BT 1514FT 400-886-7071 (5aii&%) Emai : kf@51baogao.cn

BERS - 3974091

ItRPERERESHEIRAT £EF—ErIE % 400-886-7071 www.51baogao.cn


mailto:kf@51baogao.cn

‘+hA" HEFEFEMRHKSGT MOSFETSITIVRTRFRN R BV S BEMEIIRE— "+I0R" AREEH

AASZibiE - https://www.51baogao.cn/baogao/20251028/3974091.shtml
FLITW - mEXE

ItRPERERESHEIRAT £EF—ErIE % 400-886-7071 www.51baogao.cn


https://www.51baogao.cn/baogao/20251028/3974091.shtml
https://www.51baogao.cn/baogao/20251028/3974091.shtml

